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Название топологии интегральной микросхемы:
Монолитная интегральная схема SiGe BiCMOS широкополосного трансимпедансного усилителя
с полосой частот до 20 ГГц

Реферат:
ИМС представляет собой SiGe монолитную интегральную схему, выполненную на основе 0,25
мкм SiGe BiCMOS технологии. Функционально ИМС является широкополосным
трансимпедансным усилителем (ТИУ) с диапазоном частот до 20 ГГц. ТИУ содержит два
усилительных каскада, схемы активного питания и корректирующие индуктивности. ИМС
предназначена для использования в составе радиофотонных приемных модулей.
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